




















专利名称(译) 微发光二极管和显示面板

公开(公告)号 US20190006559A1 公开(公告)日 2019-01-03

申请号 US16/019556 申请日 2018-06-27

[标]申请(专利权)人(译) 錼创科技股份有限公司

申请(专利权)人(译) PLAYNITRIDE INC.

当前申请(专利权)人(译) PLAYNITRIDE INC.

[标]发明人 LAI YU HUNG
LO YU YUN
LIN TZU YANG

发明人 LAI, YU-HUNG
LO, YU-YUN
LIN, TZU-YANG

IPC分类号 H01L33/38 H01L25/075 H01L27/12 H01L33/44 H01L33/62 H01L33/32 H01L33/06

CPC分类号 H01L33/38 H01L25/0753 H01L27/1214 H01L33/44 H01L33/62 H01L33/32 H01L33/06 H01L2933/0016

优先权 106121884 2017-06-30 TW

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种微发光二极管，包括外延层，绝缘层，第一电极和第二电极。
绝缘层位于外延层的表面上，并具有第一通孔和第二通孔。第一电极通
过第一通孔电连接到外延层的第一型半导体层，并具有多个第一电极平
坦部分。第一电极平坦部分分别具有相对于外延层不同的水平高度。第
二电极通过第二通孔电连接到外延层的第二类型半导体层，并且具有多
个第二电极平坦部分。第二电极平坦部分分别具有相对于外延层的不同
水平高度。还提供显示面板。
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